
工作在线性模式下的几百分之一的激光能量就能触发
,

极适合于开拓高功率的实际应用

对光导开关在激光触发下的响应时间和作用机理已有较深人的理论分析‘
,一 , 这里 我们

用 材料作光导开关
,

研究了它在不同偏置电压下受激光触发产生超短电脉冲

的特性
,

同时测得了这种低掺杂 材料的载流子寿命约为
,

在实验中用这

种装置做高速光探测器收到了一定的效果

光导开关的结构和实验装置

光导开关用 ‘ 。 材料 由中国科学院半导体研究所提供
,

它的掺杂浓度很低
,

一 一
收到 , 斗一 一

定稿
国家自然科学基金和瞬态光学技术国家重点实验室基金联合资助课题
郭开周 男 , , 年生

,研究员 ,现从事微波固态线路 , 光控微波和利用激光触发半导体材料产生皮秒电磁

脉冲的研究
男 , , 年生 ,

硕士
, 现从事微波固态线路和超短电磁脉冲方面的研究

男 , , 年生
,

硕士研究生
权俊周马



微带线和同轴 缆连接到存储示波器 采用固体 激光

器
,

其波长为 件 ,

为 士知
,

经过单脉冲选择器后输出单脉冲 在光路中

放置一个半反射镜监测激光能量

实验结果和分析

图 是激光触发脉冲的波形 为 , 士 ,
,

主脉冲后的小脉冲是单脉冲选

择器造成的
,

与主脉冲相隔
,

此波形是用 光电二极管探测的
,

波形有些展宽

︵牢、一︶侧理︵华汾二侧署



开关的导通电阻远小于
,

约在几欧姆量

级
。

接触电阻也非常小 从实验数据可看

出
,

随着光导开关长度的增长
,

光导开关达到

饱和时所需的激光能量也增大 由 式可

知
,

如果
, 。科 保持不变

,

欲得到相同的
, ,

所需激光脉冲的能量正比于开关长度

的平方 以 偏压为例
,

光导开关饱和时

照在
,

表面上的激光能量分别约

, 。

夕厂一
巨

,

激光能量 飞

图 光导开关在不同偏压和激光

能量下输出脉冲幅度

为 协
, 卜 和 开关长度分别为的 和

,

其比的平方为
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开关承受激光功率的能力较强 三种开关可分别用于低功率和高功率场合 用本实验的

装置测出了 材料的载流子寿命为 用作超短光脉冲探测头也给出了正常

的波形

致谢 作者们对中国科学院半导体研究所何宏家研究员
,

向贤碧付研究员在光控半导

体材料方面的有益讨论以及提供 光敏半导体材料和制作金属化 层 方 面的帮助表

示深切的感谢

参 考 文 献

郭开周 电子科学学刊 , , 一
, , , ,

一
, , , 一

一

、、、,︸斗石
压,‘刀




